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NmORIA DESCRIPTIVA 
para solicitar

P A T E N T E  D E  I N V E N C I O N  
en

E S P A Ñ A  
Por VEINTE años

a nombre Ae N.V. PHILIPS! 3IOEIMMPENFABRIEKEN, entidad ho­
landesa, establecida en Emma sing el 29, Eindhoven, Holanda, 
port

"UNA DISPOSICION DE CIRCUITO"

Este invento se refiere a disposiciones de 
circuito que incluyen un amplificador de transistor, entre 
el emisor y la base del cual, están incluidos por lo menos 
un condensador y una inductanoia conectados en serie en la 
indicada secuencia, y tiene por objeto disminuir la reacción 
indeseada en el amplificador.
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Se ha encontrado, que en loa amplificadores de 

transistor hay generalmente reacción molesta de la salida del 
amplificador sobre su entrada. De esta forma, las variaciones 
en el circuito de salida, por ejemplo en la impedaneia de ear- 

5 lida del transistor, reaccionan sobre su circuito de entrada# 
Si, por ejemplo, el amplificador de transistor va seguido por 
un segundo amplificador de transistor que tiene un factor de 
ganancia que es controlado por medio de una corriente de con­
trol, el cual control generalmente va acompasado por variar­

lo cién en la impedaneia de entrada del segundo amplificador, di­
cha variación llega a manifestarse también en el circuito de 
entrada del amplificador de transistor primeramente menciona­
do, como resultado de la reaoción a que se ha hecho referen­
cia. Si, además, están incluidos circuitos sintonizados en 

15 los circuitos de entrada y salida del transistor, dicha reac­
ción eónduoe a un acoplamiento indeseado entra los circuitos 
sintonizados, y esto frecuentemente produce una indeeeada a- 
simetria de las curvas de resonancia de dichos circuitos. Ade­
más, las disposoiones de circuito sin reacción tales como los 

20 circuitos de tubos de rayos catódicos, generalmente pueden ser 
calculados y estudiados mucho más fácilmente que los amplifi­
cadores de transistor que tienen reacción.-

Se ha sugerido anteriormente que, para dismi­
nuir la reacoión de la salida del amplificador sobre su entreg­

as da, la señal que ha de ser amplificada debe ser introducida 
en oposición de fase en el circuito entre el colector y el 
emisor, y al circuito entre el colector y la base del transis­
tor en una relación sustanoialmente igual a la relación entre
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las resistencias del emisor y base del trasistor. Sin em­
bargo, tal disposición de circuito no es particulannente 
conveniente para amplificar oscilaciones de alta frecuen­
cia, ya que la capacidad parásita del colector del tran­
sistor, afecta entonces adversamente a la disminución en 
reacción, y además a altas frecuencias, el transistor pre­
feriblemente es operado en conexión de base puesta a tierra, 
en cuyo caso se encuentra aun una mayor frecuencia límite 
del factor de gananoia.

El invento se caracteriza en que un voltaje esta­
blecido a travás del circuito colector, es devuelto a tra­
vés de una resistencia proporcionada convenientemente, a 
un punto entre las mencionadas inductancia y capacidad.

A fin de que el invento pueda ser llevado a efec­
to fácilmente, será ahora descrito, a titulo de ejemplo, 
con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que;

La fig. 1 muestra una realización del invento.
La fig. 2 muestra una variante, y
La fig. 3 muestra otra variante de la fig. 1.
La fig. 4 es un diagrama de sustitución de la fig.l.
Refiriéndonos ahora a la fig. 1, las oscilaciones de 

señal que han de ser amplificadas son alimentadas a través de 
un transistor 1 a un transistor 2 con conexión de base puesta 
a tierra. Se ha de entender, que esto significa que la base del 
transistor 2 es oomdn a sus circuitos de entrada y salida, y 
de esta forma no debe estar conectado necesariamente a tierra 
sin la interposición de impedancias (ver por ejemplo la fig. 3). 
El circuito de entrada, que es el circuito entre el emisor y
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la base del transistor a, incluye en la secuencia indicada 
una capacidad e en serie con una inductancia 1, correspon­
diendo sustanoialmente la frecuencia de resonancia del cir­
cuito serie L-C a la frecuencia de señal. Este método de co­
nexión permite obtener un alto factor de ganancia del tran­
sistor 8.

Para disminuir la reacción indeseada, el volta­
je establecido a través del cirouito colector es suministrado 
de nuevo a través de una resistencia R a la unión entre la in- 
duotancia L y la capacidad c. Como se mostrará con referencia 
al diagrama de sustitución de la fig. 4, la reacción, que se 
puede señalar como una fuente de voltaje V, la cual se activa 
en el circuito de salida, es materialmente reducida con una 
proporción conveniente de la resistencia R, ya que la fuente 
de voltaje V produce entonces una oorriente en la induotaneia 
L que sustancialmente es despreciable.

En la fig. 4, indica la resistencia del emi­
sor, r<, indica la resistencia del colector, r^' indica la 
resistencia de la base para señales de alta frecuencia, ar sor­
ber, más altas que la frecuencia limite colector-base del tran­
sistor, y r^' 4 r^** indica la resistencia para bajas frecuen­
cias de señal, por ejemplo, más bajas que dicha frecuencia li­
mite del transistor. Como es bien conocido, el comportamiento 
de un transistor a altas frecuencias puede ser descrito supo­
niendo mía capacidad entre la unión de la resistencia rb* ** 
P b "  y si colector c del transistor:

A señales de alta frecuencia, en las que la impe- 
dancia del condensador C tiene un valor bajo con respecto al
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de la resistencia r^, la resistencia r^, ha creado a tras­
vés de él un voltaje que va adelantado en fase sustancial­
mente en 90* con respecto al voltaje V. Este voltaje pro­
ducirá una corriente equivalente a través de la inductaneia 
1 en ausencia de la resistencia R, ya que el circuito LC es­
tá en resonancia-serie para la frecuencia de señal. Ahora la 
inductanoia L recibe a través de la resistencia B, una segunda 
corriente que está retrasada en 90* con respecto al voltaje Y. 
la cual además, tiene una amplitud igual a la de la corriente 
primeramente mencionada con una conveniente proporción de la 
resistencia R y de esta forma compensa dicha corriente. Si 
la resistencia R está dispuesta entre el colector o y la unj) án 
entre L y C, ha de tener aproximadamente el valor R —  i .

55----5 7Sin embargo, al la resistencia R está conectada tal "
como se ve en la fig. 1, 4 y fig. 2, se le debe dar un valor 
que es más pequeño o más alto eegdn la relación de transforma­
ción de un autotransfarmador de salida 8.

En las antedichas consideraciones, no se ha consi 
derado la influencia de la capacidad parásita 6 paralela a la re­
sistencia R (ver fig. 2) y la de la resistencia r^ paralela al 
condensador Cg (ver fig. 4). La influencia primeramente mencio­
nada puede ser disminuida, como se muestra en la fig. 3, conec­
tando la resistencia R a la toma 7 sobre el auto transformador 
de salida 5, y/o incluyendo un condensador C* entre la unión 
de la resistencia R y el condensador C, de modo que el circui­
to serie de entrada está entonces constituido por los elementos 
de circuito L-C'-C. En este caso, la capacidad. 6 tiene menos
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influencia sobre el desfaseje de la corriente suministrada 
de nuevo a través de la resistencia R, a la Inductanoia i.

En una realización práctloa de esta dispo­
sición de circuito, L=-l,3 mE, &- ICO pFs, fué cortocircui— 
tado, r — RO oihms, r^ —  A5 chms, r^ —  100, ko^ns, Cg —  40 pFs,
R=. 8g/kohms, cuando es conectada al punto 7 sobre 1/5 de la 
conexión del colector.

Las dos influencias despreciadas pueden ser supri­
midas sustanciajmente, como se muestra en la flg. 3, incluyendo 
una pequeña inductanoia 8 en el eircuito de base del transistor 
&, teniendo dicha inductanoia un valor que en el caso que se con 
sidera debe ser aproximadamente r^* C

Esta solicitud que corresponde a la presentada en 
Holanda el 4 de Agosto de 1954, bajo el n¡? 189.723, se acoge a 
los beneficios del articulo 61 del vigente Estatuto-Ley sobre 
Propiedad Industrial.

N O T A

Los puntos de invención propia y nueva que se 
presentan para que sean objeto de esta Patente de Invención en 
España, por VEINTE años, son los siguientes:
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1*.- Una disposición de circuito que incluye un 
amplificador de transistor entre el emisor y la base del 
cual están incluidos conectados en serie por lo menos un 
condensador y una inductanoia en la secuencia indicada, ca­
racterizada en que para disminuir la reacción indeseada en 
un amplificador, un voltaje establecido a través del circuito 
colector es devuelto a través de una resistencia conveniente­
mente proporcionada a un punto entre dicha inductanoia y di­
cha capaoidad.

2*.- Una disposición de circuito según se reivindi­
ca en el punto 1*, caracterizada en que solamente parte del 
voltaje total establecido a través del circuito coleetor es 
suministrado de nuevo a través de dicha resistencia.

3s.- Una disposición de circuito según se reivin­
dica en el punto la. caracterizada en que otro condensador 
es incluido entre dicho punto y la inductanoia.

4?.— Una disposición de circuito según se reivin^- 
dica en cualquiera de los puntos anteriores, caracterizada 
en que se incluye una pequeña inductanoia convenientemente 
proporcionada en el circuito de base, para obtener una mayor 
disminución de la reacción. j

5*.- Una disposición de circuito*. ¡
Tal y como se ha descrito en la memoria que antece- í 

de,representado en el dibujo que se acompaña y con loe fi­
nes que se han especificado.

Esta Memoria eonsta de cíete hojas escritas a má- } 
quina por una sola cara. !
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